1)

Devreye 15V Vcc verdigimizde elde ettigimiz Vg, Vd, Vs degerleri SEKIL-1 de
verilmistir.
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Vg=3.72V
Vd=8.61V

Vs=1.70V



2)

Devrenin girisine genligi 6mV peak to peak degerinde ve frekansi 1 kH olan bir sinls
sinyali génderdigimizde, devrenin cikisindan aldigimiz sinyal SEKIL-2 de verilmistir.

Osiloskoptaki A kanali giris sinyalini B kanali ise cikis sinyalini gbstermektedir.

SEKIL-2

Vin =6 mV

Vout = 480 mV

Bu degerler gbz oniine alindiginda devredeki kazancg;
Av=Vout/Vin

Av= 80



Devredeki Cd kapasitoriinii ve Rl direncini cikardigimizda devrenin sematigi SEKIL-3 te
verildigi gibidir.
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SELIK-3

Devrenin similasyonu ise SEKiL-4 te verilmistir. Osiloskobun A kanali girisi B kanali ise
cikis sinyalini gostermektedir.

SEKIL-4
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Sekil-4 te gordtglimiiz gibi devreye 6mV giris sinyaline karsilik elde ettigimiz cikis
sinyali 21 V degerindedir. Yani devreye vermis oldugumuz DC voltaj, giris voltajina eklenerek
cikis gerilimini olusturmustur. Bu da gosteriyor ki; Rl direnci devrede ki DC akimin tamamini

Ustiinden gecirmektedir. Devrenin kazanci ise;
Vin=6 mV

Vout= 21V

Av=21/6 = 3500

Elde ettigimiz simulasyonlarda peak degerlerinin ayni olmamasinin sebebi
kullanmamiz gereken FET cesidinin proteus programinda olmamasindan kaynaklanmaktadir.

Devredeki Cs kapasitoriini cikardigimizda devrenin sematigi SEKIL-5 te verildigi
gibidir.
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SEKIL-5

Devrenin simiilasyonu ise SEKIL-6 da verilmistir. Osiloskobun A kanali girisi B kanali ise
cikis sinyalini géstermektedir.



SEKIL-6

Sekil-6 da gordtigiimiiz gibi devreye 6mV giris sinyaline karsilik elde ettigimiz cikis
sinyali 2.60 V degerindedir. Yani devreden cikarttigimiz kapasitorden sonra devrenin
cikisindan elde ettigimiz voltaj artmistir ve dolayisiyla devrenin kazanci da artis géstermistir.
Devrenin kazanci ise;

Vin= 6 mV
Vout=2.60V

Av=2.60/6 =433



3)

Devreye vermis oldugumuz sinyalin genligini yavas yavas arttirdigimizda cikis
sinyalinin kirpilmaya ugradigini gozlemledik. Giris sinyaline 20 mV peak to peak degeri
verdigimizde cikis sinyalinde kirpilma meydana geldi. Bu kirpilma SEKIiL-6 da gosterilmistir.

Osiloskobun A kanali giris sinyalini, B kanali ise cikis sinyalini gdstermektedir.

SEKIL-6

Devredeki cikis voltaji ;

Vout,maximum = 1.20m V



4)
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Yukarida ki devrenin sematigi SEKiL-7 de verilmistir. Devrenin sematigi cizilirken Pot
degerine 20k degerinde bir direnc kullanilmistir.
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SEKIL-7

Devrenin simulasyonu ise SEKIL-8 de gosterildigi gibidir.



SEKIL-8

Devredeki giris sinyali Vx A kanalinda, Vin sinyali ise B kanalinda gosterilmistir.
Vx=6mV
Vin=3.40m V

Bu verilere dayanarak Rin direncini hesaplarsak;
Vx/20k+Rin = Vin/ Rin

Rin=26.15k



5)

Yukarida ki devrenin sematigi SEKiL-9 da verilmistir. Devrenin sematigi cizilirken Pot
degerine 20k degerinde bir diren¢ kullanilmistir.

A
B
o _
—o
rueT o s I
TERT* =
|:|:| RO
T8k
B TERT:
100k
TR
c3
RS meal
1 i 0k
[ 1 EU1K455 i e
‘L! | <TEHT
TEHT =
[:| R2
L 33k
T AT BT =
RS
20K c2
TEMT: 100
— Pt =i 8
SEKIL-9

Devrenin simulasyonu ise SEKIL-10 da gésterildigi gibidir.



SEKiL-10

Devredeki giris sinyali Vx A kanalinda, Vout sinyali ise B kanalinda gosterilmistir.
Vx=6mV

Vout=4.50m V

Bu verilere dayanarak Rin direncini hesaplarsak;
Vx/20k+Rout = Vout/ Rout

Rout= 60k
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